Kaytto volframielektrodien

kemiallinen koostumus
(%)
» . merki Vi Harvinaist| koko
i epa
e tse en maame ll)ltz i (mm)
u
tallien =
u
elementti
. E
puhdas volframiele 3eJ1eH <0.0 rkistys 0.8~1 .
= virki
ktrodien BIH G.S
WThi sxentsl 0.9~1.1Th | <0.0 . 0.8~1
o & Ob virkistys
D,E
Torium volframiele ,
ktrodin WTh 1.8~2.2Th  <0.0 0.8~1
20 KpafH - virkistys G,S
BII
WLa1 uepns1| 0.8~1.2La | <0.0 : 0.8~1
1 virkistys
(o} " 203 5 -
Lantaani volframie WLa1|3070T | 1.3~1.7 | <0.0 Idstys 0.8~1 "’
virki
lektrodin 5 0 La203 5 G.S
WLa2 1.8~2.2 |<0.0 . 0.8~1
CUHUMN virkistys
La203 5
WCe1|po3soB |0.8~1.2Ce | <0.0 . 0.8~1
. virkistys
(o} bI 02 5 -
Volframielektrodin WCe1 opanx| 1.3~1.7Ce | <0.0 ity 0.8~1"
Cerium 5 | eBBIA 02 5 G.S
WCe2 . |1.8~2.2Ce |<0.0 ’ 0.8~1
cephId 02 virkistys
Yttrium volframiel WY2 J— 1.8~2.2Y2 <0.0 rkistys 0.8~1 D.E
WHUHA virki
ektrodin 03
G,S
. E
Composite volfram .|1.0~5.0M <0.0| . . o.8~1D
i X|cuHuit o virkistys
i X G.S

ominaisuus

Ei-radioaktiivinen, AC alumiinin, magne
siumin ja metalliseokset, hitsaus

Erinomainen elektroniemissiolla ja
yleista suorituskykya suuren nykyista
kapasiteettia,radioaktiivisuus, DC hitsau
s hiiliteras,

ruostumaton teras, nikkeliseokset seka ti
taani.

Ei-radioaktiivinen, hyva sahkonjohtavuu
s ja hitsaus kapasiteetti, suuri
kantavuus, pienin

prosenttiosuus palovammoja, vaihtoehto
isten toriumin volframielektrodin kaytet
aan paaasiassa DC hitsaus.

Ei-radioaktiivinen tapauksessa pienella
virralla kaaren on helpompi aloittaa ja
yllapitaapienella

virralla kaarihitsaus putkia, pienii osia ja
ajoittaista hitsaamalla.

Suuri pakkaus ei-radioaktiivisten, ohut r
ay kaaren polttava syva vallihauta,
korkeanykyisessa ympéaristossa.

Composite elektrodit volframi, volframiel
ektrodien izLuchshe, erilaisia lisdaineita

Huomaa: D-Niin Drawn E-Electrolytic kiillotettu G-Ground S-tyssata



